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Si-npn-Leistungsschaltiransistoren

Anwendung: Schneller Leistungsschaiter in induktiven Stromkreisen bei mittlerer Spennung, Z. Be
Scheltregler

Wechselrichier
Steuerung von }’!echsel- und Gleichstrommotoren

Besondere Merkmele: Multiepitaexisl-Mesa-Technik
- Glaspassivierung
groBe Robustheit
- kurze Schaltzeiten
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11203 Gehdusetemperatur

ligsse: £ 15 g ] .



- Grenzwerte

(Absolutes Grénzwertsystem)

Diese Werte gelten im gesamten Bereich der Sperrschichttemperatur, wenn nichts anderes angegeben

iste.
Kurz=- -
zeichen min. - meX. Einheit Bemerkung
Kollektor-Emitter= Ueny - 120- v (SU 191) Upp = =2 V
?pamupg 160 v (SU 192)
300 ¥ “(SU 193)
Uckr Ucpy- . > Bpg =10 Ohn
Usno 90 = v (su 19’1) Ip=0
125 v (sU 192) -
250 .V (SU 193)
Pmitter-Basise U 10 Ty
Spennung EBO .
‘Kollektorstrom ICsatr 20 A (SU 191) Empfohlener Wert
15 A (8U 192) fir Normalbetrieb
- 10 A (SU 193) (Hennstrom)
Ig 25 A (SU-191)
20 A (su 192)
15 A (SU 193)
Tom 30 & (8U 191)- ty £ 10 ms
i 25 A (SU 192) T £ 0,1
20 A (sU 193)
Basisstrom p IB 8 - A (SU- 19‘1.)
. ) . 6 A (SU 192)
4 A (ST 193) :
3 .
Ton 10 - A (SU.191). tp = 10 ms
9 A (su 192) T £ 0,1
6 A (sU 193)
Gesamiverluste Piot 150 w o 4/:; s 25 9%
leistung g
Sperrschicht~ Ch 200 ¢
temperatur J
Geh&usetemperatur «Jg =25 200 e
% A/On ) fe) ,‘
Lagerungstemperatur ot +5 +35 c max.. 3 Jahre
in der Verpackung & ° ’
=50 +50 C max. 1 Monat
- Druckkreft an >denl, 4 N einmalig beim Montieren
Anschlissen ) -
Anzehl der Biegungen 3 Biegewinkel £ 20 ©°
der Anschliisse Biegerasdius & 3,75 mm
Abstand vom
GehBuseboden £ 3 mm
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Kennwerte (bei 173’ =25 % -5 K .
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zeichen mine mex. Einheit Prifbedingungen
Kollektor-Emitter~ U ' 90 | - v (SU 191){I, = 0, I = 0,1 A
Durchbruchspannung {BR)CEO - B . ’ C_ T
. 125 = Y (SU 192) tp < 1 ms
250 - v (SU 193)| Einzelimpuls
Emitter-Bagis- Du¥ch- U 10 - v 4 I,=0, I, =10 mA
‘bruchspsnnung (BR)EBO © ’ E‘ )
Kollektor-Emitter- I ‘ - 1 mh Un = Uppeps Upg = =2 V
Reststrom CEV T CE CEV? "BE
Kollektor-Emitter= Upm - 1,2 (8U 191) I, = 2,0 A,{I4 =T
S&ttigungsspannung Cesat ’ B ’ e CS”
-~ 12 (SU 192) IB = 1,54, tp < 1 ms,
- 0,9 (SU.193) Ip = 1,0 A, |Einzelimpuls
Basis-Emitter=- U - 2,0 v (SU 191) I, = 2,0 A
S#ttigungsspannung BEset T B ’
- 2,0 (SU 192) IB = 1,5 A
- 2,0 v (SU193) Iz = 1,0 A4
Speicherzeit ty - 2 Jus (SU‘,19'1') I = 2,0 A,WOhmsche
- 2 /l.ls ) gSU., 192) IB‘! = 1,5 A, jLast )
- v2 fu.s (SU 193) ‘T‘BT = 1,0 4, IC‘ = ICsa‘t
Abfsllzeit R ‘tf - /u,s (sU 419’1) IB1 = 2,0 A, IB?'/IBT =1
- . Jus (SU 192) Iy =1,5 4, (U = 100V
. - Q, /us (SU 193) IB‘I = 1,0 4
Innerer Wdrmewider- Rthjo - 1,17 K/W




Die vorliegenden Datenblatter dienan
ausschiiefilich der Informationt

Es konnen daraus keine Lisfermdg-
lichkeiten oder Produktionsverbing-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schan Forischritts sind vorbehalten.
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